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Herstellerland: ¢SSR

Ubersetzung

612 x 4-Bit-Trigtate-PROM in Schogttky- ~Klonm
und offene Kollektorausginge)

Vorléufige technische Daten!

Der Schaltkreis besteht iul:

I. AdreBdekoder fir die whhi der Zeilenquartette (Wandler
3=Bit-Bindrkode in 1-aus-8-Kode). Jeder der acht Aus=-

gingy des Wandlers wihlt ein Zeilenquartett der Bﬁ;inhlr-
matrix aus |

II, AdreBdekoder fir die Wahl der Spalten der Speichermatrix
(Wandler 6-Bit-Bindérkode in 1w-aus=-64=-Kode). Jeder der

64 Ausginge des Wandlers wihlt eine Spalte der Speicher=
matrix aus | |

III, Steuerung - mittels eines Signale ‘am Eingeng S, kann die

Informationsibertragung Uber die Ausgangsverstiirker
blockiert werden
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IV. Splichirlltrtx (2048 Bpiinh-rznllnn in 32 Zeilen und
64 Spalten) :

Ve hung-nulvurltlrk-r'- far die Obertragung der im adres=-
| Ilnrt-nuwhrt gespeicherten Information auf die Speicher-
ausgénge. Die Obertragung kann mit Hilfe des Einganges S
blockiert werden (dis Speichsrsusgénge werden in den |
hochohmigen Zustand versetzt,
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_ Bild 13 AnschluSbslegung ~  Bild 22 Blockschaltbild

Tebelle 1, Funktionstabelle = : :

Nichtprogrammierter 'Prograsmierter

. Schaltkreis Schaltkreis

Funktion Eingang Ausglinge Eingang Ausginge

c _ : S 01".04 s q11--°4
Lesen | TR T v :
.Blockieren . H hochohmig H hochohmig

Ana.: 1) Der V-Zustand bedeutet H- oder L-Pegel und er ist fir
jeden Ausgang und jede Adresse durch das im Spttehnr :
eingespeicherte Wort glgab-n '

2) Einem H-Pegel an einem b-lilhig-n Aulg-ng -ntlprinht
beim Lesen der Wert Ui+ oines L-Pegel der Wert U, -

3) Den hochohmigen Zustand der Ausginge @,...Q, kennzeich~ .
nen beim Blockiersn die KemngrdfSe I, und 1.,
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‘Statische Kennwerte

'He-Ausgangsspannung
(bl Ugg = 4,75 V, Ugy = 2,0 V, Uy = 0,8 V, I, = =6,6 mA)

. Uon i‘2,4 v
L=Aus gangsspannung : .
(bei Uy = 4,75 V, Uy, = 2,0V, Uy =0,8 v, I = 16 mA)

' uuL €£0,5V

~H=Eingengsstrom 5
{b'i uBc = 5.25 “.-UIH = E'ﬁ v, UIL =0 v} IIH & 1 mA

(bed U, = 5,25 Vo Upy = 2,7 V, Uy =0 V) Iy, € 25 A

L=Eingangsstrom
(b.i.u = 5'25 V, ) - 0'45 ?; (1) - 4 5 v
cc IH { < 250 LA
E:ug.nglcla-pingupnnnung
(bed UGC = 4,75 V, IIL = -IB IA] -UD €<1,2 V

Aulq-nglkur:-nhluﬁntrnn_
(bedi U. . = 5,26 V, Uy, = 2,0V, U, = u.a V) _
cC ._ ’ " NI '_ v YL | ."le:{: 30...400 mA

H-hulglng!spirr:ttnl
(b.i Ucc = 5425 V. UIH = 2.0 v['UGZH = 2.4 v' uIL = D.a V)

I,zy € 60 qu

L-Ausgangssperrstrom

’ (h.* ch = 5.25 V, UIH = z.ﬂ v' UUZL = D.E V. UIL r G{H_VJ
. | =Igz, % 50 ,uA
Stromaufnahme )
(bei U, = 5,25 V, U, =0V, gy, = 5.5_?] I.c € 150 mA
Dyngmische kennwerte (Uys = & V)
AdreB-Zugriffszeit - taoc €65 ne
CHIP~-SELECT=Zugriffszeit _ tco €65 ns

Verzbgerung nach CHIP-SELECT too € 30 ns
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Espfohlens Betriebsbedingungen (gilt fUr Lesen und Blockieren)

Betriebsspannung Ue 475V €& U, € 5,25 Vv
‘L=Eingangsspannung | UIL. -0,5 V € uIL:‘ 0,8V
H=Eingangsspannung UrH | 2,0 v € Uy € .5V
L~Ausgangsstrom IoL € 16 nﬁ,
 HeAusgangsstrom ; | 'IOH € 6,6 mA j
Betriebstemperaturbereich 4?; o % i'q: € 70 %

. Srenzwerte ' min . sex
Hetriebsspannung Uec 4,75 6,26 V
Einganﬁaspannung U 3 ~-0,5 5,25 vV
Eingangsstrom | -1, B mA
Betriebstemperatur 1&. 0 70 %
Lagerungstemperatur 1’Etg -56 165 o>
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